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De Franse semioticus Algirdas Julien Greimas is ongetwijfeld een van de
belangrijkste denkers in het Europese structuralisme. Zijn werk vormt
dan ook de inspiratiebron voor onderzoekers uit diverse disciplines.

Het Greimassiaanse model gaat er immers vanuit dat de meest
uiteenlopende verschijnselen geanalyseerd kunnen worden in termen
van betekenisrelaties: niet alleen verhalen en andere tekstsoorten, maar
ook beeldende kunst en architectuur, gedragsvormen en emoties.Dit
boek wil - voor het eerst in het Nederlands - Greimas zelf aan het

woord laten. Het bevat de basisteksten van zijn semiotisc
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Nineteenth- and twentieth-century theories of metrical conflict --
Metrical consonance and dissonance : definitions and taxonomy --
Intermezzo I: Influences on Schumann's metrical style -- Metrical
progressions and processes -- Intermezzo |l: Metrical revisions --
Interactions of metrical dissonance with pitch structure, form, nd
extramusical elements -- Intermezzo lll: Performing metrical
dissonances -- Carnaval des analyses -- Epilogue: Morning song.

This book presents a theory of metrical conflict and applies it to the
music of Schumann, thereby placing the composer's distinctive metrical
style in full focus. It describes the various categories of metrical conflict
that characterize Schumann's work, investigates how states of conflict
are introduced and then manipulated and resolved in his compositions,
and studies the interaction of such metrical conflict with form, pitch
structure, and text. Throughout the text, Krebs intersperses his own
theoretical assertions with Schumannesque dialogues between
Florestan and Eusebius, who comment on the theory at hand while also
discussing and illustrating relevant aspects of "their" metrical practices.



